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Nazwa przedmiotu
Jezyk angielski [STMIKC1>JANG3]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr
Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa 2/3

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki
Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia angielski

Forma studiow Wymagalnosc¢
stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne
0 0 0
Cwiczenia Projekty/seminaria

30 0

Liczba punktéw ECTS

2,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

mgr Elzbieta Jeziorek
elzbieta.jeziorek@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

Posiadanie kompetenciji jezykowej odpowiadajgcej poziomowi B1 (CEFR) wg opisu poziomow biegtosci
jezykowej, opanowanie struktur gramatycznych i stownictwa ogélnego wymaganego na maturze
podstawowej z jezyka obcego w zakresie sprawnosci produktywnych i receptywnych, umiejetnos¢ pracy
samodzielnej i zespotowej; umiejetnos¢ korzystania z réznych zrodet informacji.

Cel przedmiotu

1. Doprowadzenie kompetencji jezykowej studentéw do poziomu minimum B2 (CEFR). 2. Wyksztatcenie
umiejetnosci efektywnego postugiwania sie jezykiem ogolnoakademickim oraz jezykiem specjalistycznym,
wiasciwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawnosci jezykowych. 3. Doskonalenie
umiejetnosci pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej. 4. Wyksztatcenie umiejetnosci
funkcjonowania na miedzynarodowym rynku pracy oraz w zyciu codziennym.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
W wyniku ksztatcenia student:
1. opanowuje stownictwo techniczne zwigzane z zagadnieniami w zakresie elektroniki programowalnej



oraz telekomunikaciji ;

2. definiuje i rozumie réznorodne zagadnienia z dziedziny ;

3. zna i rozumie zasady gramatyczno-leksykalne jezyka angielskiego i skutecznie wykorzystuje je w
réznego rodzaju wypowiedziach pisemnych i ustnych ;

4. zna zasady formutowania wypowiedzi ustnych i pisemnych o charakterze uzytkowym i akademickim,
w tym zasady prowadzenia korespondenciji, prezentacji probleméw technicznych i wynikéw badan
naukowych w réznorodnych formach pisemnych i ustnych .

Umiejetnosci:

W wyniku ksztatcenia student:

1. potrafi samodzielnie pozyskiwac i wykorzystywa¢ informacje z r6znego typu zrodet w jezyku
angielskim

2. potrafi sformutowac tekst i wygtosi¢ prezentacje w jezyku angielskim, wyjasniajgc/opisujgc wybrane
zagadnienie specjalistyczne w dziedzinie ICT

3. potrafi omawiaC najnowsze osiggniecia w zakresie swojej dziedziny na poziomie B2 w oparciu o Zrodta
specjalistyczne

4. potrafi porozumiewac sie w jezyku angielskim w srodowisku zawodowym oraz pozazawodowym

5. ma umiejetnosci jezykowe w obszarze elektroniki programowalnej i telekomunikacji zgodne z
wymaganiami okreslonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Ksztatcenia Jezykowego

6. potrafi samodzienie planowac i realizowac¢ prace wiasng w celu doskonalenia umiejetnosci
jezykowych.

Kompetencje spoteczne:

W wyniku ksztatcenia student:

1. potrafi pracowac¢ w zespole, réwniez w srodowisku wielokulturowym, wykorzystujgc kompetencije
jezykowe

2. potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposéb kreatywny i przedsiebiorczy

3. potrafi formutowac opinie na temat kierunkéw rozwoju i dylematéw studiowanej dziedziny w jezyku
angielskim oraz wyrazac je w wystgpieniach publicznych

4. potrafi skutecznie komunikowa¢ w jezyku angielskim swoje racje oraz rozumie ich wage i znaczenie .

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

W sktad oceny formujgcej mogag wchodzi¢, zaleznie od prowadzgcego:

1. wypowiedzi ustne i pisemne,

2. testy kontrolne,

3. zadania domowe,

4. projekty/prezentacje.

Ocena podsumowujgca (na koniec kazdego semestru 1-4) moze obejmowac:
1. testy zaliczeniowe ustne i pisemne,

2. ocene pracy ha zajeciach.

Ocena podsumowujgca kurs: egzamin ustny i pisemny (po 4 semestrze).

Tresci programowe

1. Uktad elektroniczny.
2. Uktad elektryczny.
3. Prace projektowe / prezentacje.

Tematyka zaje¢

1. Potprzewodniki

2. Tranzystor

3. Elektrycznos¢ i uktady elektryczne
4. Uktady scalone

5. Mikroprocesory i bramki logiczne
6. Inne komponenty elektroniczne.

Metody dydaktyczne



1. prezentacje, omawianie zagadnien, wykonywanie ¢wiczen leksykalno-gramatycznych, rowniez z
wykorzystaniem technologii informatycznych

2. dyskusje, praca w zespole, praca projektowa, studium przypadkdéw

3. praca indywidualna studenta
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Wybrane zrédta internetowe

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 60 2,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 30 1,00
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidow/egzaminu,
wykonanie projektu)




